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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Синтез та комплексні дослідження наноструктурованих активних діелектриків

Назва роботи англійською:
Synthesis and complex investigations of nanostructured active dielectrics

Реферат українською:
Об'єктом дослідження є електрофізичні та оптичні явища у наноструктурованих, частково розупорядкованих
матеріалах на базі активних діелектриків, оптичні явища в активних фотонних кристалах при оптичному
збудженні та процеси виникнення дефектних станів в кристалах. Предметом досліджень є синтетичні опали,
інфільтровані активними діелектриками, леговані монокристали складних оксидів NаВіТі2О6 - BaTiO3, TeO2,
ВіVО4, ВіV(Nb)О4, PbMoO4. Мета роботи полягає у дослідженні основних характеристик і властивостей
глобулярних фотонних стекол і кристалів, інфільтрованих активними діелектриками, їх дефектні стани.
Отримано нові нанокомпозитні матеріали на основі об'ємних і плівкових синтетичних опалів, леговані
монокристали складних оксидів NаВіТі2О6- BaTiO3, TeO2, ВіVО4, ВіV(Nb)О4, PbMoO4 шляхом модифікації
режимів вирощування кристалів, легуванням, створенням твердих розчинів поблизу стехіометричного
складу, термічною обробкою у різних атмосферних середовищах та впливом електричного поля. Отримано
нанофазні склокерамічні матеріали на основі кристалів активних діелектриків. НДР є продовженням робіт в
галузі фізики твердого тіла та фотоніки. Результати будуть використано у викладанні спецкурсів з фізичного
матеріалознавства, при створенні експериментальних зразків приладів функціональної електроніки.

Реферат англійською:
The object of the study are electrical and optical phenomena in nanostructured partially disordered materials
based on active dielectrics, optical phenomena in active photonic crystals under optical excitation and processes
of occurrence of defect states in crystals. The subject of research are synthetic opals infiltrated with active
dielectrics, doped single crystals of complex oxides NаВіТі2О6 - BaTiO3, TeO2, ВіVО4, ВіV(Nb)О4, PbMoO4. The
purpose of the work is to study the main characteristics and properties of globular photonic crystals and glass
infiltrated active dielectrics, their defective condition. Novel nanocomposite materials based on bulk and film of
synthetic opals, doped single crystals of complex oxides NаВіТі2О6- BaTiO3, TeO2, ВіVО4, ВіV(Nb)О4, PbMoO4
were made by modifying the conditions of crystal growth, doping, the modification of solid solutions near the
stoichiometric composition, the heat treatment in various atmospheric environments and the influence of the
electric field. Nanophase glass-ceramic materials on the basis of crystals of active dielectrics were obtained.
Researches are a continuation of works in the field solid state physics and photonics. The results will be used in
training courses on physical materials, to create experimental models of functional electronics devices.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Монокристали парателуріту високої оптичної якості для акустооптики

Назва НТП англійською: Paratellurite single crystals of high optical quality for acoustooptics
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витягування з розтопу зі спеціально підготованої шихти. Для зразків, вирізаних у різних кристалографічних
напрямках, досліжено оптичну якість. Монокристали не мають смуг росту, бульбашок та звилів, мають
найвищу категорію А з розсіювання світла.
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